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Sposéb wytwarzanié zespolow linii bitowych
dla pamieci cienkowarstwowych

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania zespot6w linii bitowych dla uktadéw pamieci, opartych
na cylindrycznych cienkich warstwach magnetycznych,

Znane sposoby wytwarzania linii bitowych polegaja zazwyczaj na umieszczeniu drutéw z warstwa
magnetyczna, stanowiacych te linie, w réznego rodzaju konstrukcjach linii stdw. Przyktadowo druty magnetycz-
ne sg umieszczane w tunelach wykonanych w laminacie szklano-epoksydowym, przy czym po obu stronach ptatu
wykonane sa, prostopadle do linii bitéw, linie stéw w postaci obwodu drukowanego. Indywidualne umieszczanie
w takich tunelach drutéw magnetycznych, wraz z koniecznoscia osobnego taczenia drutéw w poszczegdinych
ptatach catego bloku pamieci jest wysoce trudne i pracochtonne. Ponadto trudno$¢ uzyskania dostatecznej
doktadnosci przy wykonaniu takich tuneli pociaga za soba nieréwnos¢ rozmieszczenia linii bitowych w ptatach, -
a tym samym zmniejszenie obszaru operacyjnego pracy pamieci.

Inne znane rozwigzania polegaja na wytwarzaniu tkanych ptatéw, w ktorych linie bitowe sa watkiem,
a linie stéw osnowa. Jednakze rozwigzanie takie wymaga korzystania ze skomplikowanych maszyn tkajacych,
oraz stosowania niezawodnej izolacji linii bitéw i stowa. Wady tej niedogodnosci sa wyeliminowane, jesli linie
bitébw niezalezne od linii stéw wykona sie sposobem wedtug wynalazku w postaci elastycznego laminatu
sktadajacego sie z dwu warstw folii z umieszczonymi miedzy nimi w statych odlegtosciach od siebie przewodami
Z naniesiong warstwa magnetyczna. .

Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, Zze przewody magnetyczne stanowiace linie bitowe pokrywa sie
najpierw warstwg substancji polimerycznej o niskim module elastycznosci o grubosci 20—100 mikrometréw,
a nastepnie umieszcza je pomiedzy dwiema wielowarstwowymi foliami z tworzyw termoplastycznych, przy czym
temperatura migknienia warstwy przylegajacej do pokrytego drutu jest nizsza o co najmniej 5°C od temperatury
mieknienia warstw dalszych. Celem trwatego potaczenia, drutdw magnetycznych z foliami poddaje sie catos$é¢
kontrolowanemu naciskowi, prowadzac te operacje w temperaturze migknienia warstwy folii stykajacej sie
z przewodami magnetycznymi.



2 - ' © 100853 .

W sposobie wedtug wynalazku, dla zapewnienia okreslonych odstepéw miedzy drutami magnetycznymi,
a jednoczesnie dla zapewnienia jednolitego pokrycia tych przewoddw na catym obwodzie substancjq polimerycz-
na, stosuje sie zesp6t kapilar o srednicy wiekszej o 10—120 mikrometréw od $rednicy przewodéw. Do kapilar
takich doprowadza sie w spos6b ciagty substancje polimeryczng w postaci roztworu w niskowrzacym rozpusz-
czalniku, korzystnie o lepkosci 6560—750 cP. Jako substancji polimerycznych uzywa sie kopolimeréw estrow
alifatycznych kwasu akrylowego z estrem metylowym, lub etylowym kwasu metakrylowego, lub polieterow
izobutylowowinylowych, lub poliizobutylenu o ciezarze czasteczkowym 15000—52000. .

W sposobie wedtug wynalazku jako folii uzywa sie laminatéw w postaci folii-poliester nasycony z polietyle-
nem o matej gestosci, lub poliester nasycony z poliestrem nasyconym o nizszej temperaturze mieknienia, lub folii

.z polipropylenu z termospawalna powtoka, lakieru nitrocelulozowego, lub kopolimeru chlorku winylu z octanem
winylu, lub kopolimeru chlorku winylu z chlorkiem winylidenu. Stosuje sie rownieZ folie z tworzyw sztucznych
pokryte materiatami o wysokiej adhezji w stosunku do warstw magnetycznych. '

Przedmiot wynalazku jest blizej wyjasniony w przykfadach wykonania.

Przyktad. Pomiedzy dwa ogrzewane walce stalowe o $rednicy 65 mm pokryte termoodporng guma
o twardosci 55°Sk i obracajace sie z predkoscia liniowa na obwodzie 2,15 m/min, wprowadzono dwie folie, tak,
e kazda z tych folii opasywata kazdy z walcéw w zakresie kata ok. 120°. Folie te stanowity laminat poliester
oparty na kwasie tereftalowym i glikolu dwuetylenowym o grubosci 40 mikrometréw. Z powierzchniami walcéw
stykat sie poliester. W szczeline miedzy foliami wprowadzono 24 druty.o grubosci 100 mikrometrow pokryte -
warstwa magnetyczna. Druty te prowadzone w szklanych kapilarach o dtugosci 24 mm umieszczonych w odle-
gtosciach 1,256 mm. Korice kapilar zanurzono w naczyniu wypetnionym 5% roztworem benzenowym poliizobu-
tylenu o ciezarze czasteczkowym 3,5 x 10*. Roztw6r ten w postaci wysokolepkiej cieczy jest zabierany przez
przesuwajace si¢ druty i wprowadzany do kepilar, ktére spetniaja role regulatoréw grubosci pokrycia drutéw.

W zaleznosci od szybkosci ruchu drutéw grubo$é pokrycia waha sie w granicach 10—120 mikrometréw. Po
opuszczeniu kapilar druty przechodza przez komore o dtugosci 150 mm, gdzie w wyniku nadmuchu powietrza
nastepuje odparowanie benzenu. Wchodzac na walce druty pokryte sa elastyczng otoczky, ktéra w gotowym
laminacie eliminuje naprezenie wynikajace z nacisku walcéw, ich ruchu oraz skurczéw termicznych folii. Dzieki
natozeniu na druty magnetyczne substancji polimerycznej o niewielkim module elastycznosci (5 - 107 do
2 - 10® dyn/cm?) uzyskuje sie zespdt linii bitéw, w.ktérym druty pozostaja praktycznie bez naprezen nawet
przy znacznych naciskach i odksztatceniach cetego ptatu. Pokrycie drutéw substancja polimeryczng o niskim
module elastycznosci i posiadajgcej niewielki wsp6tczynnik przewodzenia ciepta chroni warstwe magnetyczng
drutu przed kontaktem z temperaturg powyzej 130°C, ktdra moze wystapi¢ w trakcie otrzymywania zespotow
linii bitdw. Podwyiszona temperatura moze spowodowac¢ niekorzystne zmiany wiasnosci magnetycznych
warstwy. Ponadto pokrycie takie chroni powierzchnie drutéw przed korozyjnym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych,

Sposobem wedtug wynalazku otrzymuje si¢ zespoty linii bitdw w procesie ciagtym, przy czym polega to
na prostych technologicznie operacjach. Blok pamieci wykonany w oparciu o takie zespoty linii bitowych
charakteryzuje si¢ niewielka odlegtoscia pomigdzy liniami stéw i liniami bitéw, dzigki czemu sygnat odczytu jest
zwiekszony. Sposéb ten eliminuje konieczno$¢ faczenia linii bitowych, gdyz dtugo$é¢ laminatu moze byé
dowolna, oraz mozna go swobodnie zgina¢ Ilub zwijag.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6éb wytwarzania zespotow linii bitow dla pamieci cienkowarstwowych w postaci elastycznego
laminatu sktadajacego si¢ z dwéch warstw folii z tworzyw sztucznych z umieszczonymi migdzy nimi drutami
magnetycznymi, znamienny tym, ze druty magnetyczne pokrywa sie najpierw warstwg substancji
polimerycznej o niskim module elastycznosci przepuszczajac je przez zespot réwnolegtych kapilar o srednicy
wewnetrznej wiekszej o 20—100 mikrometréw od srednicy drutu, a nastepnie umieszcza je miedzy powierzchnia-
mi folii co najmniej dwuwarstwowei z tworzyw termoplasty}cznych, przy czym temperatura mieknienia warstwy '
folii przylegajacej do drutu jest nizsza od temperatury mieknienia warstw pozostatych o co najmniej 5°, po czym
wywiera si¢ kontrolowany nacisk powierzchniowy na zespét folii i drutéw, co zapewnia trwate potaczenie
catosci. '

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze jako substancji polimerycznych nanoszonych na
druty magnetyczne stosuje sie kopolimery estrow alifatycznych, kwasu akrylowego z estrem metylowym, lub
etylowym kwasu metakrylowego lub polietery izobutylowowinylowe, lub polibutylen o cigzarze czasteczkowym
15000—52000.
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